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аА0.336.692ТУ

КТ664А9 PNP 1 120 100 5 1 40 250 0,35 0,15 0,015 50 -60…+100

КТ664Б9 PNP 1 100 80 5 1 40 250 0,35 0,15 0,015 50 -60…+100

АДБК.432140.045ТУ

КТ667А9 PNP 1 300 300 5 0,02 50 - 0,8 0,01 0,002 60 -60…+100

аА0.336.692ТУ

КТ665А9 NPN 1 120 100 5 1 40 250 0,35 0,15 0,015 50 -60…+100

КТ665Б9 NPN 1 100 80 5 1 40 250 0,35 0,15 0,015 50 -60…+100

АДБК.432140.045ТУ

КТ666А9 NPN 1 300 300 5 0,02 50 - 0,8 0,01 0,002 60 -60…+100

1 — база
2 — эмиттер
3 — коллектор
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2. 1. 11. Биполярные транзисторы 
в пластмассовом корпусе SOT – 89 (КТ- 47)

 

Усилительные,  
генераторные  

и ключевые  
схемы.
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